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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Формирование знаний, умений и навыков решения задач анализа и расчета характеристик1.
электрических цепей.

Построения  физических  и  математических  моделей  схем и  устройств  электроники  и2.
наноэлектроники  различного  функционального  назначения  с  использованием  стандартных
программных  средств  их  компьютерного  моделирования.

Реализация эффективных методик экспериментального исследования схем и устройств3.
электроники и наноэлектроники.

1.2. Задачи дисциплины

Формирование  знаний  о  предмете,  принципах,  современных  и  перспективных1.
направлениях микросхемотехники.

Изучение математического аппарата микросхемотехники.2.
Накопление знаний о назначении, характеристиках и параметрах цифровых и аналоговых3.

интегральных микросхем.
Освоение способов решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей.4.
Освоение методик построения физических и математических моделей схем и устройств5.

электроники  и  наноэлектроники  различного  функционального  назначения  с  использованием
стандартных программных средств их компьютерного моделирования.

Освоение  эффективной  методики  экспериментального  исследования  параметров  и6.
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.05.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способен
использовать
положения, законы и
методы естественных
наук и математики для
решения задач
инженерной
деятельности

ОПК-1.1. Знает фундаментальные законы естественных наук и
математики

ОПК-1.2. Умеет анализировать проблемы, процессы и явления в области
физики, использовать на практике базовые знания и методы физических
исследований, а также умеет применять методы решения
математических задач в профессиональной области

ОПК-1.3. Владеет практическими навыками решения инженерных задач

Профессиональные компетенции
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ПКР-5. Способен
строить простейшие
физические и
математические
модели приборов, схем,
устройств и установок
электроники и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения, а также
использовать
стандартные
программные средства
их компьютерного
моделирования

ПКР-5.1. Знает основные физические и математические модели
электронных приборов и устройств различного функционального
назначения

ПКР-5.2. Знает основные программные средства для физического и
математического моделирования электронных приборов и устройств
различного функционального назначения

ПКР-5.3. Умеет представлять электронные приборы и устройства в виде
физических и математических моделей

ПКР-5.4. Владеет практическими навыками работы в прикладных
программах компьютерного моделирования

ПКР-6. Способен
аргументировано
выбирать и
реализовывать на
практике эффективную
методику
экспериментального
исследования
параметров и
характеристик
приборов, схем,
устройств и установок
электроники и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения

ПКР-6.1. Знает базовые методики исследования параметров и
характеристик электронных приборов и устройств

ПКР-6.2. Умеет определять основные параметры приборов и устройств
электронной компонентной базы

ПКР-6.3. Владеет методиками постановки и проведения
экспериментальных исследований

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
4 семестр

1 Предмет, цели и задачи микросхемотехники.
2 Математический аппарат микросхемотехники
3 Цифровые микроэлектронные устройства комбинационного типа
4 Цифровые микроэлектронные устройства последовательностного типа
5 Основы аналоговой микросхемотехники.


